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1 2
Inventia se referd la domeniul radiotehnicii si 3 5
poate fi aplicata pentru Inregistrarea informatiei cu 4
folosirea mediului deformational. 3
Esenta inventiei consta in aceea ca in purtatorul —“"2

de informatie fototermoplastic ce contine suport
(1), doi electrozi conductivi (2, 5), intre care sunt 10
amplasate stratul fotosensibil (3) si stratul termo-
plastic (4), stratul fotosensibil (3) este confectionat
din material fototermoplastic, iar electrodul con-
ductiv exterior (5) este executat nedeformabil.

Rezultatul tehnic constd in obtinerea imaginii
fazice la frontiera dintre straturile termoplastic si 15
fototermoplastic.
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Descriere:

Inventia se refera la domeniul radiotehnicii si poate fi aplicata pentru inregistrarea informatiei cu
folosirea mediului deformational.

Este cunoscut purtatorul de informatie alcatuit din suport si avand depuse consecutiv unul pe altul
trei straturi: electroconductiv, semiconductor si termoplastic [1]. Transmiterea imaginii se efectueaza
prin deformatia stratului termoplastic.

Dezavantajul acestui purtator este sensibilitatea fotografica scazuta si nivelul inalt al zgomotului.

Cea mai apropiatd solutie dupd esenta tehnica si rezultatul obtinut este purtatorul de informatie
fototermoplastic ce contine suport si doi electrozi conductivi intre care se afld semiconductorul
fotosensibil si stratul termoplastic [2]. In timpul inregistrarii imaginii la electrozii conductivi se aplici o
diferenta de potential si simultan are loc expunerea. Pe frontiera dintre straturile semiconductor si
termoplastic se formeazad potentialul ce creeaza intre electrozi fortele electrostatice, care deformeaza
stratul termoplastic si electrodul ce se afla pe el in conformitate cu imaginea expusa.

Insa purtatorul fototermoplastic cunoscut are sensibilitatea fotograficd scazuta si nivelul inalt de
zgomot.

Problema pe care o rezolva inventia este crearea unui purtator de informatie fototermoplastic cu
sensibilitatea fotografica sporita si nivel scazut al zgomotului.

Esenta inventiei constd 1n aceea ca in purtatorul de informatie fototermoplastic ce contine suport,
doi electrozi conductivi, intre care sunt amplasate stratul fotosensibil si stratul termoplastic, stratul
fotosensibil este confectionat din material fototermoplastic, iar electrodul conductiv exterior este
executat nedeformabil.

Rezultatul consta in obtinerea imaginii fazice la frontiera dintre straturile termoplastic si foto-
termoplastic.

Aceasta se datoreaza faptului ca imaginea de faza a imaginii optice proiectatd pe purtator apare pe
frontiera interna intre straturile termoplastice fotosensibil si dielectric. Electrodul superior isi pastreaza
forma si ramane plan. Pentru purtdtorii cunoscuti imaginea de faza apare pe suprafata electrodului
superior.

in procesul de inregistrare a informatiei optice electrozii superior si inferior se afli sub diferenta de
potential necesara. Stratul termoplastic fotosensibil joacd rolul rezistorului foto pentru radiatia
electromagnetica ce cade din partea electrodului inferior transparent. Imaginea de faza apare la frontiera
de separatie: stratul termoplastic fotosensibil - stratul termoplastic dielectric.

Pentru purtatorul propus procesul de aparitie a imaginii de faza are loc in modul urmator. Cu
ajutorul elementului de incalzire purtdtorul se incalzeste pana la temperatura de fluiditate a straturilor
termoplastice fotosensibil si dielectric. Diferenta de potential se aplici simultan. in regiunea dintre
electrozii interior §i exterior unde se afla straturile termoplastice fotosensibil si dielectric apare campul
electric. Curentul electric intre electrozi lipseste din cauza cad rezistenta specificd p a stratului
termoplastic dielectric si rezistenta specifica la Intuneric a stratului termoplastic fotosensibil sunt foarte
inalte si au valori de 10" Q-cm. In aceasti stare purtatorul este sensibilizat si poate inregistra informatia
optica. Daca purtatorul este expus unei imagini optice, atunci din cauza efectului de conductibilitate
foto termoplastul fotosensibil capéta proprietatea de electroconductanta. Valoarea electroconductantei
este maxima in portiunile stratului fotosensibil, unde este maxima valoarea luminozittii. Stratul
termoplastic dielectric nu are astfel de proprietate.

Din cauza efectului de conductibilitate foto purtatorii de sarcina de pe electrodul inferior trec la
frontiera de separatie intre straturile de termoplastic fotosensibil si dielectric. La frontiera de separatie
intre aceste doud straturi apare sarcind electricd cu densitatea superficiald o(x,y). Ea va depinde de
valoarea luminozitatii. Distributia densitatii sarcinii o(x,y) de-a lungul frontierei de separatie formeaza
imaginea electrostaticd a imaginii optice proiectate. Interactiunea campului electric creat de electrozii
exterior si interior incarcati cu sarcina imaginii electrostatice va provoca deformarea frontierei de
separatie termoplastic fotosensibil - termoplastic dielectric. In asa mod se formeazi imaginea de fazi.
Dupa aceasta incdlzitorul se retrage de la purtdtor. Purtdtorul se riceste pand la temperatura de
vitrificare a ambelor straturi termoplastice. Imaginea de faza pe frontiera deformatd de separatie se
conserva.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1 si fig. 2, care reprezinta:

- fig. 1, schema purtatorului de informatie fototermoplastic;

- fig. 2, fotografia imaginii de faza.

Purtatorul de informatie fototermoplastic se explica cu ajutorul fig. 1, care reprezinta suportul 1,
electrodul interior conductiv 2, stratul termoplastic fotosensibil 3, stratul termoplastic dielectric 4,
electrodul exterior conductiv 5, situate consecutiv.
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4

Fig. 2 reprezinta fotografia imaginii de faza, ce apare la frontiera de separatie stratul termoplastic
fotosensibil - stratul dielectric termoplastic. Pe purtatorul dat a fost expusad imaginea interferometrica
sub aspect de franje alb-negre paralele.

Esantioanele purtatorului fototermoplastic pentru Inregistrarea informatiei optice au fost
confectionate pe suportul 1din polietilentereftalat cu grosimea
100 pum. Pe suport au fost depuse consecutiv:

- electrodul interior conductiv 2 din SnO, cu grosimea 0,01 pum;

- stratul termoplastic fotosensibil 3 de poliepoxipropilcorbazol cu grosimea 2 um, ce se afld pe
electrodul inferior conductiv de SnO,;

- stratul termoplastic dielectric 4 - copolimer de butilmetacrilat cu stiren in raport molar 50 : 50.
Grosimea stratului este de 2 um. Acest strat se afla pe stratul termoplastic fotosensibil de poliepoxi-
propilcorbazol;

- electrodul exterior conductiv 5 din Al cu grosimea 0,1 pum, care se afld pe suprafata copolimerului
de butilmetacrilat cu stiren.

La electrodul interior conductiv 2 din SnO; si electrodul exterior conductiv 5 din Al se conecteaza
electrozii prin lipire. Din partea electrodului din SnO, se afla elementul de incalzire. Aceasta permite
efectuarea incélzirii purtatorului pand la temperatura de fluiditate a ambelor straturi - fotosensibil 3 si
dielectric termoplastic 4.

Structura declaratd functioneazd in modul urmator. La electrozii exterior conductiv 5 si interior 2 se
aplica diferenta de potential 600 V. Simultan purtatorul se incalzeste pana la temperatura de 97°C.

Purtitorul se expune cu imaginea din partea suportului 1 de polietilentereftalat. Ca rezultat al
proportionald intensittii luminii. Din aceasta cauza la frontiera termoplastic fotosensibil - termoplastic
dielectric apare sarcina electrostaticd cu densitatea superficiald o(x,y), valoarea cdreia este propor-
tionala intensitatii I(x,y) luminii, ce cade pe purtator. Densitatea sarcinii o(x,y) la frontiera de separatie
este imaginea electrostatica a imaginii optice. Campul electric intre electrozi este creat de diferenta de
potential aplicatd la electrozi. Acest cAmp actioneazd asupra sarcinii cu densitatea superficialda o(x,y)
ce se afld la frontiera de separatie. Forta de interactiune Intre cdmpul electric si sarcina la frontiera cu
densitatea o(x,y) duce la deformarea frontierei de separatie stratul termoplastic fotosensibil - stratul
termoplastic dielectric. Electrozii conductivi interior si exterior raman plani si isi pastreazd forma.
Momentul aparitiei imaginii de faza se observa vizual din partea suportului de polietilentereftalat.

Dupa formarea imaginii de fazd incélzitorul se deconecteaza si purtitorul se raceste pana la
temperatura de vitrificare 63°C, ceea ce duce la conservarea imaginii de faza formata. Dupa aceasta
electrozii conductivi se deconecteaza de la sursa de tensiune. Astfel se termina procesul de inregistrare
a informatiei optice.

in experimente a fost obtinuta reproductibilitatea procesului in cazul inregistrarii imaginilor optice
cu valorile de intensitate 1>5-107 Ix timp de 0,2 s. Asadar, sensibilitatea fotograficd S a purtatorului
propus pentru inregistrarea informatiei optice are valoarea 100 1/1x-s.

Puterea de rezolutie a purtatorului a atins valoarea R=1270 1/mm. Aceasta a permis Inregistrarea pe
purtatorul propus a hologramelor. La astfel de frecventd spatiald a imaginii optice Inregistrate in
comparatie cu cea mai apropiata solutie raportul semnal/zgomot pe purtitorul propus a fost de 14,3 ori
mai mic, iar spectrele de difractie a puterii zgomotului de 2,4 ori mai mici.

Dupa studierea imaginilor optice Inregistrate ele pot fi sterse de pe purtitor. Pentru aceasta
purtatorul trebuie incalzit pana la temperatura de fluiditate a ambelor straturi termoplastice. Din cauza
ca fortele electrice in acest caz lipsesc, sub actiunea fortelor de intindere superficiald frontiera de
separatie va fi plana. In astfel de stare purtitorul poate servi pentru inregistrarea repetati a informatiei
optice.

Purtatorul propus are urmatoarele avantaje in comparatie cu purtdtorii cunoscuti:

- deoarece imaginea de faza apare la frontiera interna intre doud straturi, ea este izolatd de mediul
extern si pe ea nu se depune praful, nu apar zgarieturi etc.;

- In timpul inregistrarii informatiei pe purtatorul prezentat este posibil de a stabili cu precizie inalta
diferenta de potential intre electrozi. Datorita acestui fapt creste sensibilitatea fotograficd. Purtatorul are
sensibilitatea fotografica si puterea de rezolutie mai 1naltd in comparatie cu purtdtorii fara argint
cunoscuti. in timpul inregistrarii informatiei lipseste developarea umeda. Imaginea executatd a imaginii
optice poate fi obtinutd timp de 0,01 s.
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(57) Revendicare:

Purtator de informatie fototermoplastic ce contine suport, doi electrozi conductivi, intre care
sunt amplasate stratul fotosensibil si stratul termoplastic, caracterizat prin aceea ca stratul fotosensibil
(3) este confectionat din material fototermoplastic, iar electrodul conductiv exterior (5) este executat
nedeformabil.
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